2N1926

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: SESCOSEM T R A ) ‘;

Y

*
Wykonanie: tranzystor germanowy p-n-p § %
w obudowie metalowej TO-39, baza po- L ——
taczona z obudowa — - E
Zastosowanie: wzmacniacze m.cz. matych E T
sygnalow, wolne uktady przetaczajace E
Typy podobne: ASY77 (Ph) Rys. 1-1147. 2N1926

Wartosci charakterystyczne

min typ max

Icpo ‘ -5 —10 wA | przy Iy =0, Usg = —45 V
Izpo ‘ -4 —10 pA | przy Ir =0, Ugg= —25 V
U(sRr)CBO . —60 |V |przy Iy =0, Ir = —0,2 mA
U(sr)cEX 1 —50 V |przy Ugg= 1,5V, Io = —50 uA
l Rpg = 10 kQ
Uipmdees | —40 V | przy Rgp = 10 kQ, I = —0,6 mA
Upe Y v
hy g f 72 121 przy Ic = —20 mA, Ucg = —1 V
hy g | 65 80 i przy I = —100 mA, Ugg = —1 V
Upg 0,18 0,28 V | przy Ic = —20 mA, Ugg = —1 V
Ucksar —0,06 —0,11 V | przy Ic = —20 mA, Iz = —0,67 mA
hyie | 60 120 przy Ic = —1 mA, Ugg= —5V, f=1 kHz
hiie 1,5 4,2 kQ | przy Ic = —1 mA, Ucg = —5V, f=1 kHz
hise 4 10 | 1074  przy Ic = —1 mA, Ucp = —5 V, f=1 kHz
hyze 25 70 | uS |przy Ic= —1 mA, Ucg= -5V, f=1 kHz
Sh21s 1,5 3 ‘ MHz | przy Ir =1 mA, Ugg= —5 V
Cuop | 30 pF | przy Ucg= —5V, Ir=1mA, f=1 MHz

Wartosci graniczne®

UCBO max | —60 \" l IC max ; —0,5 A
UCEX max : —502) v ) Ptot max 1 225 mW
UCER max —403) v | tj max 85 1 °C
UgBo  max —25 A2 I | —65++100 | °C
D tamp = 25°C

2 U =15V
3 Rpe = 10 kQ
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Rys. 1-1148. Zalezno$¢ catkowitej mocy strat Rys. 1-1149. Charakterystyki wyjsciowe
od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1150. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1151. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-

nienia pradowego od pradu kolektora



/
/
]

200 -1y [mA] 500

o0 —
R

/‘
]

,55"/5/
g
300

] /faf”
L~
] o
[
200

/
4‘_7
/

90

NS

N T

H-<F

= 'Lu \
1S5 \ \N

- S
N .
T }?{@' %" ‘8‘ 3; g‘ ©
)

Rys. 1-1152. Charakterystyki‘sterowania na-
pieciowego
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Rys. 1-1154. Zalezno$¢ napiecia nasycenia
bazy od pradu kolektora
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Rys. 1-1153. Zalezno$¢ napigcia nasycenia
kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-1155. Charakterystyki znormalizowa-
nego pradu zerowego kolektora w zaleznos$ci
od temperatury zlagcza



